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Esta invento so refiere a un sistema fijador de imagen y, 

más espeoifioamente, a litografia.
La impresión litogràfica constituye una industria bien 

conocida y establecida. En general, el procedimiento implica la impro 
sión a partir de una placa plana, que depende de las diferentes pro­
piedades de las zonas de imagen con las zonas no fijadoras de imagen 
para impasibilidad. En la litografia oorriente, la zona no fijadora 
de imagen es hidrofilica mientras que la zona de imagen es hidrofóbi- 
ca. En el procedimiento de impresión litogràfica, se aplioa una solu- 
oión fuente a la superficie de la placa que humedaoe todas las partes 
de la superfìcie no oubiertas por la imagen hidrofóbica. Esta solu­
ción mantiene la plaoa húmeda y evita que se forme espuma en ella.
Se aplica a la superficie de la imagen una tinta impresora oon base 
aceitosa depositando la tinta litogràfica solamente sobre la zona de 
fijación de imagen, repeliendo la tinta la zona hidrofilica no repro­
ductora de imagen. La imagen de tinta puede transferirse después di­
rectamente a una hoja de papel u otra superficie reoeptora, pero por 
lo general se transfiere a una mantilla de goma de impresión en "off­
set" que a su vez transfiere la impresión a la hoja de papel final. 
Por lo tanto, para cada impresión realizada durante un oiolo de tra­
bajo, se humedeoe en primer término una plaoa litogràfica oon una so­
lución fuente acuosa, se entinta después oon una tinta litogràfica y 
se imprime por último.

Sabido es que las placas litográfioas pueden hacerse en 
un sistema fotoconductor utilizando la placa xerogràfica revelada co­
mún como placa de impresión litogràfica. En estos sistemas, por lo ge- 
naral se oarga una placa del tipo de óxido de oino por medios oorrien 
tes, se expone a la imagen a reproduoir y se revela con polvo impre­
sor xerogràfico ordinario. El polvo impresor utilizado para revelar 
la imagen es por lo general hidrofóbico por naturaleza como lo es el
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fondo, las zonas no fijadoras de imagen de la plaoa xerogràfica de ti 
po aglutinante oorriente. Con el fin de que la placa xerogràfica reve 
lada sea útil oomo matriz litogràfica, debe establecerse una diferen­
cial entre la imagen de polvo impresor y  el fondo de la placa. Dado 
que ambas son de naturaleza hidrofóbica, ha sido neoesario hasta aho­
ra que la plaoa xerogràfica sea tratada, bien por el uso de una solu- 
oión de conversión, para haoerla de naturaleza hidrofilica, o por eli 
minaoión con un disolvente seleotivo. Tras alterar el fondo, se humee 
ta a continuación la plaoa con una tinta de base no acuosa o aoeitosa 
oon lo oual el polvo impresor aoeptará la tinta y el fondo ahora hi- 
drofílioo la repelerá.

Si bien se ha comprobado que estos sistemas son básica­
mente útiles para fines litográfioos, existen desventajas inherentes 
a su uso. Una de ellas, por ejemplo, reside en el hecho de que es ne­
cesario utilizar soluciones secundarias para convertir el fondo ini- 
oialmento hidrofóbico oon el fin de que no acepte la tinta de base 
aoeitosa en la fase de entintado. Un segundo inconveniente de estos 
sistemas es que la placa xerogràfica, ouando se revela, tiene polvo 
impresor fundido sobre la misma, fijo a la superficie respectiva e 
inherentemente no utilizable oon posterioridad. Otra desventaja es 
que una vez se revela y funde la imagen, por lo general ya no puede 
ser convenientemente alterada una vez que ha oomenzado la impresión 
oon vistas a mejorar la calidad de la reproducción deseada.

Es por lo tanto un objeto de este invento faoilitar un 
sistema de fijaoión de imagen litogràfica que supere los inconvenien­
tes mencionados.

Otro objeto de este invento es proporcionar un nuevo mé­
todo para la preparación de una matriz litogràfica.

Otro objeto de este invento es faoilitar un sistema fija­
dor de imagen que utiliza una matriz litogràfica preparada a partir
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de una placa xerogràfica.
Un objeto más de este invento es proporoionar un sistema 

fijador de' imagen en el oual puede volver a utilizarse posteriormente 
la nueva plaoa litogràfica.

Todavía, un objeto más de este invento es faoilitar un 
sistema fijador de imagen que utiliza una matriz litogr&fioa prepara 
da por un proceso de una sola fase.

Un objeto adioional de este invento es proporoionar una 
nueva plaoa litogràfica en la oual ambos lados pueden servir como su­
perficie impresora.

Los objetos que anteceden y  otros se consiguen de acuer­
do oon este invento, en lineas generales, proporcionando una placa 

- xerogràfica preparada mediante fijación de una capa de vidrio foto- 
oonduotor aislante a la superficie de un substrato receptor. La oapa 
puede ser cargada después electrostáticamente e impresionada de acuer 
do oon el procedimiento oorriente de impresión xerogràfica descrito 
oon detalle en la Patente U.S.A. 2,237*691. La plaoa del presente in­
vento se'prepara por lo general mezclando intimamente un material fo- 
tooonduotor oon una composición aislante aglutinante de vidrio y fi­
jando la mezola fotooonduotora resultante a un refuerzo conductor pa­
ra formar una capa sensiblemente uniforme que oomprende partioulas fo 
toconductoras embebidas en una composición aglutinante de vidrio. La 
imagen electrostática es revelada con un revelador y se fija la ima­
gen revelada resultante oon el fin de producir una plaoa duplicada que 
posea propiedades hidrofobicas e hidrofilica3. La matriz litogràfica 
puede utilizarse después en un proceso de una sola fase para efeotuar 
impresiones en forma continua con lo oual se aplioa a la matriz una 
tinta litografica, adhiriéndose ésta ùnicamente a la imagen de polvo 
impresor hidrofóbica, y se pone posteriormente en oontacto dicha ma­
triz con una hoja de copia para transferir la imagen. Debe entenderse
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que si se desea revelar la imagen latente electrostática del presente 
invento con un revelador hidrofilico, el fondo, zona no impresionada 
de la placa puede tratarse de tal manera que muestre propiedades oleo- 
filioas. Si se quiere utilizar de nuevo la plaoa matriz, puede elimi­
narse la imagen de polvo impresor de la superficie de la placa de tal 
forma que no se ejerza un efeoto nooivo sobro la capa fotoconduotora 
de ésta.

En lugar de emplear el método citado de preparar la placa 
xerogràfica fotoconduotora de.vidrio de esto invento, es posible di­
solver un material fotoconductor en una composición aislante de vidrio 
con el fin de producir una plaoa fotoconduotora de vidrio homogénea.
El método de preparar tal placa se describe en detalle en la solici­
tud asimismo pendiente No. (D/1259).

Se ha oomprobado, de acuerdo con el presento invento, que 
ouando se dispersa el material fotoconductor en una fórmula aglutinan­
te de vidrio y se deposita la composición correspondiente sobre la su­
perficie de un substrato apropiado, la plaoa fotooonduotora resultante 
posee inherentemente las propiedades necesarias para un sistema de re­
producción litogràfica. Es deoir, la oapa aislante fotooonduotora que 
comprende la composición aglutinante de vidrio de este invento es de 
naturaleza hidrofilica y por lo tanto, teniendo ya las neoesarias pro­
piedades hidrofilicas, no preoisa ser tratada para establecer una di­
ferencial entre las zonas de imagen y no fijadoras de imagen de la ma­
triz litogràfica, un procedimiento que se sabe precisan las placas li- 
tográficas corrientes, según se expone en las patentes U.S. 3,107.16$ 
y 3,001.872. Además, si se desea utilizar de nuevo la placa de este 
invento, debido a la estabilidad de la composición aglutinante de vi­
drio, es posible eliminar la imagen do polvo impresor de la superficie 
de la placa sin destruir las propiedades de la capa fotoconduotora sub 
yacente. Este procedimiento se realiza por lo general con un disolven-
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te apropiado. Se ha determinado que el uso de estos disolventes, en 
general, afeotarla perjudicialmente las composiciones aglutinantes 
hidrofóbicas que se utilizan en la aotualidad en la preparación de 
plaoas litográfioas.

El invento se ilustra en los planos anexos, en los ouales
La figura 1 representa una seooión transversal ampliada 

de una placa de impresión litogràfica que posee una capa aislante fo- 
tooonduotora de dos fases;

la figura 2 representa una seooión transversal ampliada 
de una placa de impresión litogràfica que posee una capa aislante fo- 
toconduotora homogénea, de una sola fase.

En el presente procedimiento para preparar una placa li­
togràfica 1 según se ilustra en la figura 1, se reviste un substrato 
apropiado 2 con una composición aislante fotooonduotora 3 que compren 
de un material fotooonduotor 4 y una composición aglutinante de vidri 
5. Sobre la superficie de la capa fotooonduotora se sobrepone una ima 
gen de polvo impresor revelada 6. La selección del substrato susten­
tador 2 se basa en el uso deseado de la plaoa litogràfica, oomo por 
ejemplo dar a ésta mayor resistencia o proporcionar mayor flexibili­
dad en situaciones que la requieran. La figura 2 ilustra una placa 
litogràfica 7 en la oual la capa aislante fotooonduotora 9 es una com 
posioión de vidrio homogénea de una sola fase. El substrato 8 y la 
imagen revelada 10 son similares al substrato 2 y la imagen 6 de la 
figura 1 .

25

30

De acuerdo con el presente invento, se mezcla una oomposi 
oión aislante aglutinante de vidrio con un material fotooonduotor, 
oon preferencia en proporciones aproximadas de 5 a 45 partes del mate 
rial fotooonduotor a aproximadamente 100 partes de una compósioión 
aglutinante de vidrio. Preferentemente, se ha oomprobado que aproxima 
demente 8 a 25 partes de material fotooonduotor a 100 partes aproxima
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dámente de composición aglutinante de vidrio proporcionará resultados 
óptimos. Las partículas fotoconductoras finamente divididas y las par 
tloulas aglutinantes de vidrio se dispersan preferentemente en un li­
quido, oomo agua destilada, o un liquido orgánico, tal como etileno 
gllool por cualquier medio apropiado, oomo por ejemplo molino de bo­
las. El material fotoconductor y la composición aglutinante de vidrio 
pueden triturarse juntos en agua utilizando pequeñas cantidades de si 
lioato sódioo, hidróxido sódico y ácido bórioo oomo agentes de disper 
sión. La pasta resultante se seca completamente para eliminar la ma­
yor parto del disolvente y después se mezcla con un liquido orgánioo 
tal oomo aloohol isopropilico. Se repite la fase de trituración hasta 
producir la composición de revestimiento fotoconductora final. Se 
aplioa después la composición resultante a la superficie deseada me­
diante revestimiento flúido, inmersión, rooiado, electrostáticamente, 
oon una espátula o mediante oualquier otra operaoión de revestimiento 
apropiada. Debe cuidarse de que sean eliminadas las burbujas de aire 
u otras discontinuidades de la pasta antes de efeotuar el revestimien 
to a fin de asegurar una buena adhesión* al substrato subyaoente y re­
tener buenas propiedades fotooonduotoras. El revestimiento se seca pa 
ra eliminar la mayor parte del liquido y se caldea a continuación la 
placa a la temperatura necesaria para fundir y adherir la oomposioión 
aglutinante de vidrio al substrato básico y produoir una capa unifor­
me del pigmento fotooonduotivo disperso en la composición aglutinante 
de vidrio. La temperatura de caldeo es tal que basta para fundir di­
cha oomposioión y, por lo tanto, variará según la oomposioión agluti­
nante particular escogida. Se ha comprobado que un limite de tempera- . 
tura aplioable es del orden aproximado de 300 a 1500"F (149 ° a.8l5,5°C) 
también según la oomposioión aglutinante de vidrio.

El material para la oomposioión aglutinante de vidrio de­
be seleooionarse en relaoión oon el material fotooonduotor de tal mo-
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do que el punto de fusión del aglutinante sea más bajo que el del ma­
terial fotooonductor, asi como del material básico. Asi pues, la tem­
peratura de fusión máxima permisible en el aglutinante variará según 
el material fotooonductor seleccionado.

El lapso de tiempo necesario para caldear la composición 
fotooonductora aglutinante de vidrio a fin de fundirla y adherirla al 
substrato subyacente será diotado por la fórmula do frita de vidrio 
esoigida. El tiempo de caldeo preferido se halla comprendido en los li 
mitos aproximados de 1 a 60 minutos según los materiales utilizados, 
a fin de obtener oaraotoristioas eléotricas óptimas. La capa de susten 
tación debe limpiarse antes de llevar a cabo el revestimiento sobre la 
misma. Puede utilizarse oualquier téonioa de limpieza apropiada, tal 
oomo la aplioación de disolventes orgánicos. Las capas de aluminio, 
por ejemplo, pueden calentarse simplemente a la temperatura de caldeo 
y enfriarse antes de aplicar el material de revestimiento.

La placa fotooonduotora aglutinante de vidrio resultante 
es oargada electrostáticamente en la obscuridad y selectivamente ex­
puesta la superficie oargada a una fuente de luz para producir una ima 
gen latente. La superficie impresionada es revelada a continuación oon 
partículas eleotrosoópicas hidrofóbicas de polvo impresor, adhiriéndo­
se el revelador a las zonas correspondientes a la imagen latente, y 
fundida la imagen de polvo impresor resultante calentando la placa a 
una temperatura aproximada de 200—500SF (93-260 og) durante 2/l2 minu­
tos aproximadamente. También es posible revelar la imagen oargada elee 
trostátioamente con un revelador liquido qua contenga partioulas hidro- 
fóbioas cargadas suspendidas en un vehículo portador. La plaoa fotocon 
ductora es sujetada a continuación a un cilindro impresor de una prensí 
litogràfica. La operación de impresión se lleva a oabo utilizando solu 
oiones fuente y tintas litográficas obtenibles en el mercado. Las par­
tioulas de polvo impresor utilizadas para revelar la imagen latente
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electrostática pueden consistir en una resina pigmentada que es de na­
turaleza ^idrofòbica y que puede sor fàcilmente humeotada por una tin­
ta litogràfica.

La superficie de impresión de la placa fotoconduotora aglu 
tinante de vidrio de este invento es tal que, cuando se seca, acepta 
fácilmente una imagen que repele el agua y que se adhiere tenazmente 
a la misma y que no es desarraigada por la tinta impresora ni borrada 
por la "humectación" o "soluoiones fuente". Por otra parte, las zonas 
no fijadoras de imagen de la placa son fácilmente humeotadas por las 
soluciones fuente y retienen una película de las mismas sobre la su­
perficie respectiva y no permiten que la pelloula acuosa sea desplaza­
da de ellas por la tinta de impresión litogràfica.

Si se desea usar de nuevo la placa fotoconduotora de este 
invento, se limpia eliminando la imagen do polvo impresor con un disol 
vente seleotivo, tal como motil etil cotona, o aoetona. Por lo general, 
las soluciones fuente áoidas que se expenden en el meroado y se utili­
zan en el ourso de este invento son neutralizadas oon un material bá­
sico, tal como hidróxido sódico, para aumentar el valor pH de la solu­
ción y reduoir el grabado al aguafuerte. No obstante, si resulta un 
ligero aguafuerte de la plaoa aglutinante de vidrio, ésta puede caldear 
se de nuevo a una temperatura y durante un tiempo suficientes para re­
generar la placa. Dicha regeneración se realiza por lo general a una 
temperatura aproximada de 200-11000F (93-260 se) durante un tiempo de 
1-10 minutos aproximadamente, según los materiales utilizados.

En general, cualquier composición aglutinante de vidrio 
apropiada que muestre propiedades hidrofllioas humeotables* puede ser 
utilizada en el ourso del presente invento. Este incluye aislantes de 
aglutinante de vidrio, tanto oonduotores.scomo no conductores. Tales 
composiciones características son borosilioatos, silicatos de álcali, 
ailioatos de plomo, fosfatos de plomo aluminio, silicatos de sosa-cal
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y Pyroceram Glass No. 95 y No. 89) fórmulas de vidrio expedidas por 
- la Corning Glass Company. Otros materiales aglutinantes de vidrio se 
exponen en la Patente U.S.A. 3,151.982. Se prefieren las fritas de vi­
drio que poseen una temperatura de fusión en el extremo más bajo de 
los limites de temperatura aceptables. Se ha comprobado que estos ma­
teriales aglutinantes de vidrio poseen importantes cantidades de óxido 
bórioo y óxido de plomo. Los óxidos sódioo y potásico también reducen 
el punto de fusión de la frita de vidrio, pero deben limitarse para im 
pedir la solubilidad del agua. Los floruros también reducen la tempera 
tura de fusión pero producen la solubilidad da la sílice y el óxido bó 
rico. El óxido de oalcio, y en espeoial al óxido de cinc y el óxido da 
oadmio reducen el punto de fusión en cierto grado. Los óxidos de anti­
monio y arsénico también reducen el punto de fusión del material aglu­
tinante de vidrio.

El material fotoconductor debe estar en un estado finamen­
te dividido apropiado. Si bien pueden utilizarse tamaños de partícula 
fotooonductora de aproximadamente 50 mioras, se prefiere que el tamaño 
de partícula sea lo más pequeño posible para obtener óptimos resultan­
dos. En general, se utilizan tamaños de partioula de no más de 20 mi­
eras aproximadamente, y oon preferencia las partículas fotoconduotoras 
deben tener un tamaño medio de partícula no superior a una miera aproa 
malamente.

En el curso de este invento, puede utilizarse oualquier ma 
terial fotoconductor apropiado. Los materiales fotoconduotores inorgá- 
nicos característicos son azufre, selenio (vitreo, amorfo, monoolinioo, 
sulfuro de oino, Óxido de ciño, óxido cádmioo de oino, óxido magnésioo 
de oino, seloniuro cádmico, silicato de oino, sulfuro de oalcio-estron 
oio, sulfuro de cadmio, yoduro mercúrico, óxido meroúrico, sulfuro mer 
oúrico, trisulfuro de indio, triselaniuro de galio, disulfuro arsénico 
trisulfuro arsénico, triseleniuro arsénico, trisulfuro de antimonio,

'!
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sulfoseleniuro de cadmio, calcogenurop espesados de cinc y cadmio, Oxi 
do de aluminio, óxido de bismuto, óxido de molibdeno, óxido de plomo, 
yoduro de molibdeno, seleniuro de molibdeno, sulfuro de molibdeno, te- 
lururo de molibdeno, yoduro de aluminio, seleniuro de aluminio, sulfu­
ro de aluminio, telururo de aluminio, yoduro de bismuto, seleniuro de 
bismuto, sulfuro de bismuto, telururo de bismuto, telururo cádmico, sj3 
leniuro mercùrico, telururo mercúrico, yoduro de plomo, seleniuro de 
plomo, sulfuro de plomo, telururo de plomo, arsenuro càdmioo, cromato 
de plomo, sulfuro de galio, telururo de galio, sulfuro de indio, sele­
niuro de indio, telururo de indio, plomo rojo, y mezolas correspondían 
tes. Los materiales particularmente preferidos para obtener óptimos re 
sultados son oalcogenuros debidamente espesados de cinc y cadmio, más 
específicamente, los sulfuros y seleniuros de estos metales, bien como 
sulfuros y seleniuros de cinc y/o oadmio mezolados o oomo un sulfuro 
de oino y cadmio mezolado o seleniuros, compuestos simples de sulfuro 
de ciño y cadmio, sulfoseleniuro de cadmio, y mezolas correspondientes 
Cualquier material fotooonductor orgánico apropiado que pueda soportar 
las exlgenoias de temperatura del presente invento puede ser utilizado 
en el ourso del mismo. Tales materiales característicos son los pigmen 
tos de ftalooianlna.

El espesor.de las oapas aislantes fotoconduotoras del pre­
sente invento puede variar de 5 mieras a 200 mieras aproximadamente.
Se prefiere que las capas tengan un grueso aproximado de 10 a 150 mi- 
oras para conseguir óptimos resultados. Las capas aislantes fotoconduo 
toras del presente invento se caracterizan por poseer relevantes pro­
piedades de resistencia al uso. Si es necesario, puede formarse el es­
pesor deseado mediante múltiples revestimientos.

Cualquier material apropiado puede ser utilizado como subs 
trato para la matriz litogràfica de este invento. La base o substrato 
utilizado en preparar placas aglutinantes litográficas de acuerdo oon
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es}te invento proporciona soporte físico para la capa aislante fotocon- 
duotora y debe también poseer una resistencia eléotrioa menor que la 
capa fotoconduotora con el fin de que actúe como tierra cuando el re­
vestimiento cargado electrostáticamente es expuesto a la luz. Tales 
materiales característicos son superfioies metálicas como aluminio, 
bronoe, acero, por ejemplo inoxidable y carbono inferior, oobre, ní­
quel, cinc, aleaciones y mazólas correspondientes. También pueden uti­
lizarse otros materiales que posean resistencias eléotricas similares 
a las mencionadas como material de refuerzo para recibir la capa foto- 
oonductora. Sin embargo el material debe ser capaz de resistir las 
exigencias de temperatura para fundir la placa aglutinante de vidrio y 
poseer un coeficiente de expansión térmica compatible con con la com­
posición aglutinante de vidrio partíoular utilizada. A fin de reducir 
o eliminar los problemas de combado con los cuales puede tropezarse 
como resultado de las diferencias en el coeficiente de expansión térmi 
ca mencionado anteriormente, el substrato básico puede revestirse a am 
bos lados con las composiciones fotoconductoras aglutinantes de vidrio 
del presente invento. Cuando se sigue esta práctica, se haoe posible 
entonoes impresionar en ambos lados de la placa revestida, proporcio­
nando de este modo a la placa de impresión propi6dad.es litograficas 
ambos lados de la cual pueden servir como superficies de impresión.

Puede usarse cualquier solución fuente o de humectación 
apropiada en el curso do este invento. Características de dichas solu­
ciones fuente son las soluciones de 1% en volumen de goma oelulosa y 
agua, goma arábiga y agua, glicerol y agua y alcohol isopropllico y 
agua. También puede utilizarse agua destilada como solución de humecta­
ción. Otras soluciones fuente apropiadas se exponen en la patente U.S.A 
3,107.16$. Las soluciones fuente pueden contener otros constituyentes, 
tales por ejemplo oomo formaldohido, y si no está presente la glioeri- 
ra, puede añadirse principalmente para aprovecharse de su naturaleza
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hidroscópica y por ende prolongar median-te absorción del agua el porio 
do durante el oual la superficie hidrofllica de la plaoa litogràfica 
retiene sus propiedades hidrofilicas. El aditivo formaldehido también 
logrará este efecto. Por lo tanto, las soluciones fuente que contienen 
la glicerina o aditivo formaldehido o mezolas correspondientes son pre 
feridas, toda vez que la placa litogràfica resultante puede guardarse 
antes de ser usada por periodos de tiempo relativamente largos.compara 
dos con las placas tratadas con una solución fuente que no contenga el 
aditivo respeotivo. También se ha comprobado que las soluoiones que 
contienen goma arábiga resultan muy efeotivas, ya que una placa lito­
gràfica tratada con una de estas soluoiones se ha comprobado retiene 
sus propiedades hidrofilicas en las zonas no fijadoras de imagen duran 
te periodos de tiempo relativamente largos, después de sacarlas de la 
prensa, de tal modo que la plaoa impresora resultante puede usarse de 
nuevo sin tener que someterlas a un tratamiento adioional con la solu­
ción fuente.

Puede usarse cualquier polvo impresor o revelador en el 
ourso de este invento, como por ejemplo los que se dan a conocer en las 
Patentes U.S.A. 2,788.288; 3)079,342 y Re 25,136. El polvo impresor es 
por lo general un material resinoso que cuando se fija posee propieda­
des hidrofóbioas.y atrae las tintas aceitosas. Tales polvos reveladores 
característicos son polímeros de estireno, polímeros de estírenos subs­
tituidos, por ejemplo Piccolásticos, expedidos por la firma Pennsylva­
nia Industrial Chemical Corporation, resinas de fenol formaldehido así 
como otras resinas que posean propiedades hidrofóbioas. Otros polvos 
reveladores inorgánicos que pueden encontrarse apropiados para ser usa­
dos en el presente invento son oino en polvo, cobre en polvo y sulfuro 
entre otros.

El polvo revelador puede aplioarse directamente a la imagan 
latente o mezclarse con un vehioulo portador como esférulas de vidrio.
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Con preferencia, el polvo impresor se aplica en forma ¿e una mezcla 

con partículas magnéticas tal como hierro magnético para impartir una 

carga a las partículas de polvo revelador trihoeléctricamente. Un pol­

vo revelador se escoge de manera que sea atraído electrostáticamente a 

la imagen cargada o repelido desde la zona de fondo a la imagen carga­

da y retenido allí por atracción electrostática. Si se aplica una oar- 

ga negativa al material aislante fotoconductor, se aplica un polvo im­

presor positivo que se adhiere a la imagen cargada negativamente. Si 

la carga aplicada es tal que la imagen latente retiene una carga posi­

tiva, entonces se aplica un polvo impresor negativo.

Según se menciona anteriormente, pueden también utilizarse 
reveladores líquidos en el curso de este invento. Tales reveladores so 
dan a conocer en las Patentes U.S.A. 2,890.174 y 2,899-335* Por lo ge­
neral, el revelador comprende una combinación liquida de ingredientes 
mutuamente compatibles, los cuales, cuando se ponen en contacto con 
una imagen latente electrostática, se depositarán sobre la superficie 
de la imagen en una configuración a modo.de imagen. En la forma más 
simple, la composición comprende un polvo opaco finamente dividido, un 
liquido de elevada resistencia y un ingrediente para evitar la aglome­
ración. Los líquidos que se ha demostrado son apropiados comprenden ta­
les líquidos orgánicos de gran resistencia como tetracloruro de carbo­
no, keroseno, benceno, tetracloroetileno y cualquier hidrocarbono subs­
tituido que tenga un punto de ebullición alrededor de 70° y 200°C. Cual 
quiera de los materiales sólidos opacos finamente divididos conocidos 
en la industria tales como negro de carbón, polvo de talco, u otros pi¿ 
montos pueden usarse en el revelador liquido. Aerogel de sílice expen­
dido por Monsanto Chemical Company es el ingrediente de desaglomeración 
generalmente utilizado. Sin embargo, puede usarse cualquier ingrediente 
oorriente y/o apropiado conocido como útil en la industria actual en un 
sistema de revelado liquido.
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Puede usarse cualquier tinta litogràfica apropiada en el 

curso de este invento. Tales tintas litográficas características y sus 
propiedades se exponen en "Printing Ink Teohnology" por E.A. Apps, Ca­
pitulo 11. Las tintas son del mismo estilo fundamental oomo las tintas 
de texto impreso de buena calidad, y los tipos más simples están com­
puestos por una mezcla de pigmento dispersa en un barniz litogràfico, 
un aceite de linaza caliente. Siendo la tinta litogràfica o de base 
aceitosa de naturaleza oleofilica, se adhiere a la imagen de polvo im­
presor hidrofóbica, y es repelida por las zonas no fijadoras de imagen 
hidrofilicas.

Para definir aun más las características específicas del 
presente invento, los siguientes ejemplos pretenden ilustrar y no limi 
tar los particulares del presente sistema. Las partes y porcentajes 
son en peso a menos que se indique en sentido contrario. También se 
pretende que los ejemplos ilustren varias formas de realización prefe­
ridas del presente invento.
, : , ' EJEMPLO I - .

Fórmula de la frita de vidrio:
; . . Porci ento en -peso

*6 ac

18 ,1 SiOg
8 ,1 B 0„ 2 3

65 ,0 PbO
7,8 Cdo
0,07 TiOg
0,93 NagO

Fotoconduotor —  sulfoseleniuro cádmico 
Substrato —  acero inoxidable 8 mil - Tipo No. 430

-Aproximadamente 200 g. de frita de vidrio de la fórmula an­
terior se mezolan con 32 g. aproximadamente de un material fotoconduo­
tor a base de sulfoseleniuro oádmico en aproximadamente 200 g. de agua.
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Se mezcla la composición resultante en un molino de bolas durante 18 
horas aproximadamente. La mezcla resultante es desecada por completo. 
Se añade aproximadamente 200 mi. de alcohol isopropilico a la composi­
ción desecada y se repite el proceso de molido durante aproximadamente 
2 horas. La composición fotoconductora aglutinante de vidrio resultan­
te se aplica después por un procedimiento de revestimiento fluido a la 
superficie de una lámina de acero inoxidable, de 75 mieras de espesor 
aproximadamente. La lámina revestida se seoa y oaldea después a una 
temperatura aproximada de 11500F ( 621 se) durante aproximadamente 10 

minutos. Se carga a continuación la placa a 550 - 65O voltios aproxima 
damante por medio de una unidad corotrón de laboratorio dotada de un 
suministro de energía de alta tensión. La corriente de carga es de 0,1 
de miliamperlo a 7500 voltios. Se coloca una tabla de ensayo USAF posi 
tiva transparente sobre la placa cargada y se expone con una lámpara 
nitraphot de 75 vatios. Se requiere una exposición aproximada de 20 
bujía-pie para la placa fotoconductora aglutinante de vidrio. La ima­
gen latente electrostática producida se revela a continuación por el 
método de cascada con un material revelador hidrofòbico cargado positi 
vamente. Después se funde la imagen de polvo impresor calentando la 
placa a una temperatura aproximada de 4009 - 4509F (2049 -2329 0) du­
rante 6-12 minutos aproximadamente. Después da enfriarse la placa, es 
anvuelta en el cilindro de una prensa de impresión litogràfica y aocio 
nada en forma corriente utilizando una solución fuente compuesta de: 

Carboximetil celulosa 10 mi.
Glicerol -5 mi.
Agua 500 mi.
Agente Humectante Substrato F-126 
(Sal amónica de ácido perfluorooa- ' 
prilico expendido por Minnesota 
Mining and Mfg. Co.) 5 mi.
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cuyo valor pH se ajusta aproximadamente a 7 con hidróxido sódico. Des­
pués se aplica una tinta litogràfica a la superficie impresora de la 
placa y mediante el uso de una mantilla de goma de impresión en "off­
set" se obtienen ciclos de trabajo de 50 .000 impresiones aproximada­
mente.

EJEMPLO II
Se repite el procedimiento del Ejemplo I excepto que el 

óxido de cinc substituye al material fotoconductor sulfoseleniuro de 
cadmio. La solución fuente utilizada en este caso estaba compuesta de: 

Formaldehido 10 mi.
Glicerol 5 mi*
Agua 500 mi.
Agente Humectante Substrato F-126
(sal amónica de ácido perfluoro-
caprilico expendido por Minnesota
Mining and Mfg. Co.) 5 mi.

Se obtienen oiclos de tratajo de 55*000 impresiones.
EJEMPLO III

Se repite el procedimiento del Ejemplo I excepto que el 
sulfuro cádmico substituye al material fotooonduotor sulfoseleniuro 
cádmioo. En este caso, se obtienen ciclos de trabajo de 50.000 impre­
siones aproximadamente.

EJEMPLO IV
Un vidrio de soldadura termoestable Corning No. 110-2, ex­

pendido por la Corning Glass Company, substituye la fórmula de vidrio 
del Ejemplo I.

Se sigue el resto del procedimiento del Ejemplo I exoepto 
que la fase de oaldeo se lleva a cabo a 8500F (454 oc) durante 2 minu­
tos. En este caso, se obtienen ciclos de trabajo de 48*000 impresiones 
aproximadarnent e.
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EJEMPLO V

Se repite el procedimiento del Ejemplo IV excepto que el 
sulfuro de ciño substituye al material fotoconductor sulfoseleniuro 
de cadmio. El formaldehido substituye la carboximetil oelulosa de la 
solución fuente. Se obtienen ciclos de trabajo de 53.000 impresiones 
aproximadamente.

EJEMPLO VI
Se repite el procedimiento del Ejemplo V excepto que fta- 

locianina de cobre substituye al material fotoconductor sulfuro de 
cinc. Se obtienen ciolos de trabajo de 53.000 impresiones aproximada­
mente o una placa equivalente a la del Ejemplo V.

EJEMPLO VII
En este ciclo de prueba se utiliza como aglutinante una 

frita de vidrio, Corning 1970, un vidrio embebido de fósforo eleotro- 
luminescente expendido por la Corning Glass Co.

El resto del procedimiento es idéntico al del Ejemplo I. 
Los oiclos de trabajo efectuados con esta placa litográfica produjeron 
aproximadamente 48 .000 impresiones.

EJEMPLO VIII
Se repite el procedimiento del Ejemplo VII exoepto que el 

óxido de cinc substituye al material fotoconductor sulfoseleniuro de 
oadmio. Asimismo, el formaldehido substituye la carboximetil celulosa 
de la solución fuente. Se obtienen ciclos de trabajo de 50.000 impre­
siones aproximadamente.

EJEMPLO IX
Se repite el procedimiento del Ejemplo VII excepto que el 

sulfoseleniuro de cinc substituye al material fotoconduotor sulfosele­
niuro cádmico. Se obtienen oiclos de trabajo de 49*000 impresiones 
aproximadamente.

EJEMPLO X
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Se repite el procedimiento del Ejemplo I exoepto que vidrk 
embebido de fósforo eleotroluminescente Corning No. 1971, expendido 
por la Corning Glass Company, substituye a la frita de vidAo del Ejem 
pio I. Siendo igual el resto del procedimiento, se obtienen aproxima­
damente 45.000 impresiones a través de los correspondientes oiolos de 
trabajo.

* EJEMPLO XI
Se repite el procedimiento del Ejemplo X exoepto que el 

óxido de oino substituya al material fotooonduotor sulfoseleniuro de 
oadmio. Se obtienen.oiolos de trabajo de 50.000 impresiones aproxima­
damente.

EJEMPLO X I I '
Se repite el procedimiento del Ejemplo X excepto que el 

sulfoseleniuro de oino substituye al material fotooonduotor sulfosele­
niuro de oadmio. En este oaso, el formaldehido substituyó la oarboxi- 
metil celulosa de la soluoión fuente. La placa litogràfica en este oa­
so produce logrados ciclos de trabajo de 52 .000 impresiones aproxima­
damente.

EJEMPLO XIII
Se repite el procedimiento del Ejemplo X; sin embargo, en 

este caso el sulfuro de ..oino substituye al material fotooonduotor sul­
foseleniuro de oadmio. La placa litogràfica produjo en este oaso cioloa 
de trabajo de 50 .000 impresiones aproximadamente.

EJEMPLO XIV
La fórmula de frita de vidrio utilizada en este ciclo de 

prueba es duPont J-232, una frita de* esmalte de porcelana, expendida 
por la duPont Co. El resto del procedimiento fue similar al del Ejem­
plo I. Se obtienen oiolos de trabajo de 48.000 impresiones aproximada­
mente.

EJEMPLO XV
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Una fórmula de frita de vidrio que corresponde a Harshaw 
Flux AG 85O, expendida por la Harshaw Chemical Co,, se utiliza en la 
placa litogràfica de este ejemplo. El resto del procedimiento es simi­
lar al del Ejemplo I. Tras la aplicación de una tinta litogràfica, se 
obtienen oiolos de trabajo de 50.000 impresiones aproximadamente.

EJEMPLO XVI
Utilizando la fórmula de frita de vidrio del Ejemplo XV, 

se prepara una placa de impresión litogràfica de acuerdo con el proce­
dimiento del Ejemplo I. En este caso, no obstante, un material fotocon 
ductor a base de óxido de cinc substituye al sulfoseleniuro de cadmio. 
En este caso se obtienen ciclos de trabajo de 50.000 impresiones aproó, 
madamente.

EJEMPLO XVII
Se repite el procedimiento del Ejemplo XV excepto que el 

sulfoseleniuro de ciño substituye al material fotoconduotor sulfosele­
niuro de cadmio. En este caso, sin embargo, el formaldehldo substituye 
la oarboximetil celulosa de la solución fuente. La placa litogràfica 
de este ejemplo produce oiclos de trabajo de 53*000 impresiones aproxi 
madamente.

EJEMPLO XVIII
Se repite el procedimiento del Ejemplo XV exoepto que el 

seleniuro de ciño substituya al material fotoconduotor sulfoseleniuro 
cádmico. En este caso, el formaldehldo substituye la carboximetil ce­
lulosa de la solución fuente. La placa litogràfica de este ejemplo pro 
duce oiclos de trabajo hasta 53.000 impresiones aproximadamente.

EJEMPLO XIX
Una fórmula de frita de vidrio que corresponde a Harshaw 

Flux AG 862, expendida por la Harshaw Chemical Co., se utiliza en la 
plaoa litogràfica de este ejemplo. El resto del procedimiento es simi­
lar al del Ejemplo I. Tras la aplioaoión de una tinta litogràfica se
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obtienen ciclos de trabajo de 50.000 impresiones aproximadamente.

' .. EJEMPLO XX
Se repite el procedimiento dol Ejemplo XIX excepto que el ' 

óxido de cinc substituye al material fotoconductor sulfoseleniuro de 
cadmio. La placa litogràfica resultante produjo hasta 50.000 impresio­
nes aproximadamente.

EJEHPLO XXI '
Se repite el procedimiento del Ejemplo XIX excepto que el 

sulfuro de cadmio substituyo al material fotoconductor.sulfoseleniuro 
de cadmio. Se obtienen ciclos de trabajo de hasta 50.000 impresiones 
aproximadamente.

EJEMPLO-XXII
. Se.repite el procedimiento del Ejemplo XIX excepto que el 

seleniuro cádmico de ciño substituye al material fotoconductor sulfose . 
leniuro de cadmio. La plaoa litografica obtenida es comparable a la 
del Ejemplo XIX.

i . EJEMPLO XXIII
Se prepara una plaoa 'litogràfica a tenor del procedimiento 

del Ejemplo I. Después de haber usado la placa para.realizar las impre 
siones deseadas, se limpian las zonas impresionadas de la placa con me 
til etil cotona con el fin dé retirar la imagen revelada. A oontinua- 
oión se regenera la placa litogràfica mediante caldeo a aproximadamente 
4 5 0 ( 2 3 2 ' ce) durante dos minutos aproximadamente. Se carga e impre­
siona de nuevo la placa según el procedimiento del Ejemplo I, producici, 
do la plaoa litogràfica resultante hasta 45.000 impresiones. j.

EJEMPLO XXIV i
Con él fin de demostrar aún más la posibilidad de usar de !

¡
nuevo las placas litográficas dé este invento se trató la placa dé im-j 
presión del Ejemplo IV en forma similar a la del Ejemplo XXIII. Se com¡ 
probó como en el ejemplo anterior que la placa litogràfica renovada p_o
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dría ser impresionada y utilizada de nuevo en litografía, produciendo - 
la placa resultante.hasta 43.000 impresiones aproximadamente. }

Aun cuando los presentes ejemplos fueron muy específicos j 
en términos de condiciones y materiales usados, cualquiera de los ma­
teriales característicos citados anteriormente puede substituirse si 
se juzga necesario en los ejemplos correspondientes con similares ro- ! 
sultados.'Además de las fases utilizadas para preparar la placa lito­
gràfica del presente invento, pueden emplearse otras fases o modifica­
ciones, si se desea. Por ejemplo, la solución fuente y tinta litogrà­
fica pueden aplicarse en una sola fase a la superficie dé la placa.
Por otra parte, pueden incorporarse otros materiales al revelador, tin 
ta, material fotoconduotor de la solución fuente o placa xerogràfica 
que realcen, colaboren en-la función común o de otro modo afecten fa­
vorablemente las propiedades de estos materiales para el presente use.i 
Por ejemplo, puede modificarse la sensibilidad espectral.de las placas 
preparadas de acuerdo con el presente invento incorporando a las mis­
mas colorantes fotosensitivos.

Cualquier experto en la materia puede intuir otras modifi­
caciones basadas en las enseñanzas del ¡presente invento. Tales modifi­
caciones deben entenderse enmarcadas en los limites del mismo.

En resumen, la Patente de Invención que se solicita debe­
rá recaer sobre las siguientes:
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' '' REIVINDICACIONES

.1. Un procedimiento para preparar una matriz litográfica' 
que-comprende la formación de una imagen latente electrostática sobre 
la superficie de una'capa.aislante fotoconduotora de vidrio y el,reve­
lado de dicha imagen"con el fin do formar, oon ello, en configuración a 
modo do.imagen, zonas que posoenr propiedades.hidrofllioas e hidrofóbi- 
cas.

.2. El procedimiento de la reivindicación 1, en el cual di­
cha imagen es revelada con un revelador hidrofóbico.

. 3. El-procedimiento de la reivindicación I o 2, en el cual 
dicha capa'aislante fotoconduotora de vidrio es afianzada a un elemen­
to conductor de sustentación. *

4* El procedimiento que se define en cualquiera de las reji 
vindicaciones anteriores, en el cual dicha capa fotoconduotora do vi­
drio comprende un material foto-conductor disperso en una composición 
aglutinante de.vidrio.

5* El procedimiento que se define en la'reivindicación 4, 
en el cual dicho material fotoconductor comprende un material fotocon- 
duotor inorgánico.

6. El procedimiento de la reivindicación 4, en el cual di­
cho material fotoconduotor inorgánico es seleccionado del grupo consis, 
tente en óxido de ciño, sulfuro de cinc, sulfuro cádmico de cinc, sele- 
niuro cádmico, sulfuro cádmico, sulfoseleniuro cádmico, soleniuro oád 
-mico de ciño, sulfoseleniuro de cinc, y mezolas correspondientes.

7. El procedimiento que se define en la reivindicación 4, 
en el oual dicho.material fotoconduotor comprende un material fotocon­
ductor orgánico. '

8. El procedimiento que se define en la reivindicación 7? 
en el cual dicho material fotoconduotor orgánico oomprendo una ftalo- 
cianina. .".i-
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9. El' procedimiento que se define en cualquiera de las reí 
vindicaciones anteriores, en el cual dicha fase de afianzamiento se 
lleva a cabo a una temperatura, aproximada de 300 a 15OO0F (l48 a 8 1 9 C) 
y  durante un tiempo de l a  60 minutos aproximadamente. ,

10. El procedimiento de la reivindicación 1,'que compren­
de: mezclar una composición aislante aglutinante de vidrio con un ma­
terial fotoconductor a lase de sulfoseleniuro de cadmio en proporcio­
nes aproximadas de 5 a 45 partes del material fotooonduotor a 100 par-
'tes aproximadamente de la composición aglutinante de vidrio, amasar di 
cha mezcla durante uñ tiempo suficiente para producir'la dispersión de 
dicho material fotoconductor en la referida composición aglutinante de 
vidrio, aplicar dioha mezcla.a por lo menos una superficie dé un subs­
trato receptor con el fin de formar una capa aislante fotoconductora 
sobre la superficie de dicho substrajo, el cual posee una resistencia 
elóotrica menor que la capa fotoconduotora y es seleccionado de al me­
nos un elemento del grupo consistente en aluminio, bronce, acero, co- 
-bre,* níquel y cinc, caldear dicho substrato que dispone de dicha capa 
fotoconductora a una temperatura-y durante un tiempo suficiente para 
fundir dicha capa en la superficie del referido substrato, oscilando 
.dicha temperatura*de IO750 a II750F $60' o a610sc) aproximadamente, y 
siendo dicho tiempo de 8 .a 12 minutos aproximadamente, cargar la super 
fioie de la capa fotoconductora, exponer la superfioie de dicha capa' 
cargada con el fin de formar una imagen latente electrostática sobre 
la superfioie de dioha capa, revolar dicha* imagen latente electrostátí 
ca con un polvo impresor hidrofóbico, de tal forma que dicho polvo se 
adhiere a la imagen latente en una configuración a modo .de iinagen, en 
el cual dicha zona impresionada que retiene el referido polvo impresor 
es hidrofóbica y.la zona de fondo no impresionada es hidrofilica, ca­
lentar la imagen revelada resultante a una temperatura y durante un 
tiempo suficientes.para fundir dicha imagen en la superficie de la cap:

. *
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fotoconduotora, oscilando dicha temperatura do 4 00 a 4 5 0-F ( - 0 4  a 

23.2̂ C). aproximadamente, y siendo dioho tiempo de 6 a 12 minutos apro 

ximadamente, y enfriar hasta formar dicha.matriz litografica.

11. El procedimiento que se.define en la reivindicación 

10, en el cual dicho, substrato es acero.

12. Se reivindica por último como objeto sobre el que 

ha de recaer la Patente de Invención que se solicita: "IN PROCEDI­

MIENTO PARA PREPARAR UNA MATRIZ LITOGRAFICA".

Todo conforme queda descrito y reivindicado en la pre­

sente Memoria descriptiva, que consta de veinticinco páginas mecano 

grafiadas y dibujos adjuntos.

Madrid, 16 de octubre de 1 9 6 7.

- . BERNARDO UNGRIA. '
. ' P.P.
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